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工作经历 

1978 年博士毕业于赫尔大学（英国），先后于 1978-1981 年在法国理工学院（巴

黎）、法国国立核科学技术学院、1982-1983 年在奥地利林茨大学从事博士后研究工作

。随后回到英国，任萨里大学讲师，1991 年晋升为副教授。1996 年进入伦敦大学玛丽

皇后学院任实验物理教授。连任两届物理学院院长 (2001 – 2009)。 

 

研究领域 
材料物理学资深教授，专长领域是小腔体压力和应变的实验和理论研究。研究工

作主要是发展和研究高压设备、研究半导体应变层量子阱、制定弹性结构和塑性弛豫

缓冲层的设计规则。近来，将理论知识应用于研究金属晶格尺寸和结构尺寸的相互作

用，将这两个强度的主要决定因素用于研究包含半导体材料机械性能的单一理论体系

。 

主要研究领域是光电子学和光学光谱仪、不同材料的高压工作性质以及小体积材

料可塑性。在这些领域，发表约 250 篇高质量期刊论文，h因子高达 37。先后指导 22

名博士研究生。 

 

目前研究重点： 
目前有两个研究项目。 一个是高压下碳纳米管光学光谱仪研究。目前利用可调激

励追踪压力下特定碳纳米管，以得到合理的压力系数理解碳纳米管溶剂效应。这项工

作与曼彻斯特大学 M.P. Halsall 教授建立紧密合作。  

另一项研究工作是小腔体内可塑性研究。研究金属晶格尺寸和压力下体积的相互

作用；研究腔体初始可塑性的重要性，并压制在纳米槽中；制定实验验证不同形式的

应变梯度可塑性理论和相对理论间关系（临界厚度理论和移动距离理论）。 
 

研究基金和获奖经历 
 

目前研究基金：  

         EPSRC EP/C518004, 2005-10, £656,429.  纳米结构形变和小腔体研究 

         EPSRC EP/G070539, 2009-11, £231,216.  高压下碳纳米管可调拉曼光谱研究 

 

获奖经历： 

欧洲高压委员会会员 

1996 年、2004 年、2006 年半导体物理高压国际会议会员 

2007 年剑桥大学高等博士奖 
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